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MATERIAIS

CONDUTORES

e Poucoselétronsna
camada de Valéncia;

e BAIXA resistividade;

SEMICONDUTORES

e Resistividade
INTERMEDIARIA
entre condutores e

isolantes.
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ISOLANTES

e Varios elétrons na
camada de Valéncia;

e ALTAresistividade;
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MATERIAIS
CONDUTORES SEMICONDUTORES ISOLANTES
e Ouro e Germanio e \Vidro

e Prata e Silicio e Borracha



SEMICONDUTORES

Semicondutor intrinseco:
e Utilizacristal puro
Mais comum é o Silicio:

e Tetravalente (4 eletréns na

camada de valéncia).
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SEMICONDUTORES

Semicondutor extrinseco:

e Utiliza dopagem com outro material
e TipoP mmp Lacunalivre
e TipoN mmp Elétron livre



SEMICONDUTORES
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TIPOP

Silicio + indio
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TIPON

Silicio + Arsénio
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JUNCAO PN

Interligar um cristal dopado tipo P com um cristal dopado tipo N

Lacm.Qs Elétrons livres
N
® & @ 0/
® ® @ @

Regiao de deplecao
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JUNCAO PN - DIODO

¢ © 8 © o, N
Componente eletrénico com juncao o) ©oce

PN:

Positivo Negativo
e TerminalP =) Anodo ANODO ’Icmooo

e TerminalN = Catodo
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JUNCAO PN - DIODO

e Curvaideal: id
.. Polarizacao __Polarizagao
Reversa Direta

vd
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JUNCAO PN - POLARIZACAO DIRETA

lacunas

e Conduzindo

e Tensao minima pararomper a

barreira.
o Si=0,7V
o Ge=0,3V
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elétrons
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JUNCAO PN - POLARIZACAO DIRETA

Camada de Deplecdo
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JUNCAO PN - POLARIZACAO DIRETA
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JUNCAO PN - POLARIZACAO DIRETA
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JUNCAO PN - POLARIZACAO REVERSA

Nao conduz
Tensao reversa, chamada de

tensao de ruptura.
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elétrons
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JUNCAO PN - POLARIZACAO REVERSA
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JUNCAO PN - CURVA CARACTERISTICA

b I(mA)

tensdo de joelho
u(v)

tensdo de
ruptura
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TIPOS DE DIODO

RETIFICADOR

e Diodogenérico

e Corrente em unico sentido
Aplicacao:

e Conversao corrente alternada em continua
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TIPOS DE DIODO

ZENER

e Conduzir corrente no sentido inverso

e Tensaoderuptura
Aplicacao:

e Reguladores detensao
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TIPOS DE DIODO

AP

LED - Diodo Emissor de Luz ' I

e Emitirluz

e Eletroluminescéncia

e Materiais utilizados: Arseneto de galio (GaAs) ou fosfeto de galio (GaP)
Aplicacao:

e lluminacao
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e EletronicaVol 1-7.Ed. Albert Malvino, David J. Bates,

e https://app.cear.ufpb.br/~asergio/Eletronica/Componentes/Semicondutor
es.pdf

e http://www.clubedaeletronica.com.br/Eletronica/PDF/Semicondutores.pd
f

e http://www.eletronicadidatica.com.br/componentes/diodo/diodo.htm
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